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摘要(译)

公开了一种底部发射OLED显示单元及其制造方法。在底部发光OLED显
示单元中，薄膜晶体管结构设置在透明基板上，层间绝缘层和平坦化层
设置在薄膜晶体管结构上方，光提取层设置在层间绝缘层之间和平坦化
层。光提取层被配置为使得投射在其表面上的光被偏转。通过底部发射
OLED显示单元，可以提高OLED显示装置的光提取效率，从而提高显示
图像的亮度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b334cb9a-ee8c-43c1-a006-785f5e656fa7
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059136775/publication/US2018212199A1?q=US2018212199A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180212199%22.PGNR.&OS=DN/20180212199&RS=DN/20180212199

